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Conteudos Programaticos

O
Origem do EEG

Focos Epiléticos

® .. . .
EEG: potenciais e a sua origem cortical

.Modelo Dipolo

®
Interpretacao
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EEG - origem

Electroencefalograma
e PPSEs —— fenomenos EEG negativos no escalpe

e PPSIs — fenomenos EEG positivos no escalpe

e Reflecte:
e Ritmicidade da actividade neuronal e
. !/ - / 14 . / s
® Processos oscilatorios sincronos de varios neuronios

@ Papel da actividade neuronal ritmica na origem do EEG ¢
pouco claro
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Foco Epilético

* A importancia na localizagao do foco epiletico:
® Epilepsias refratarias
® Crises de inicio focal
® Pacientes candidatos a cirurgia da epilepsia
® Inicio da atividade epiletica ou crise?
(0 potencial negativo mais proeminente

® Claro ritmo negativo

-

Limite maximo do campo negativo
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Foco Epilético
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Foco Epilético
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Foco Epiléticos - suposi¢coes

® Gerador cortical » campo negativo maximo

® Origem discreta = produz um potencial focal

detetado no escape

® Potencial difuso = origem difusa ou de

multiplos focos
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos
Localizacao
Area
Orientagao

® Fatores funcionais
Amplitude
Frequéncia

Sincronizacao
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos

Localizacao
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos
Localizacao
A origem da potencial do EEG — por de baixo do
eletrodo — o registo de um potencial negativo num

eletrodo nao significa necessariamente que a origem

da ponte esta logo na regiao subjacente
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos

Localizacao

20%

20%

\
\
fnionT<

INSTITUTD
POLITECNIDO
DE LISBOA

™~




ESCOLA SUPERIOR DE NiplL e \
TECNOLOGIA DA SAUDE DE LISEOA
DE LISBOA

i

EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos

/
Area
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos
Area
® area da origem do potencial e a seu registo a nivel

do escalpe
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

l« Figure 2.5

Simultaneous intracranial {A) and scalp
(B) EEG recording of a spike with a
cortical source area of approximately 25
cm2. Note prominent spike in left
temporal scalp EEG. Scalp voltage map
(C) shows classic anterior temporal spike
field. Active intracranial electrodes are
denoted as black circles on a three-
dimensional reconstruction of the
patient’s subdural grid and strip
implantation (D). Note that nearly the
entire lateral temporal lobe is involved.

0 Notes

\
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos

Orientagao
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores fisicos
Orientacao
- A soma espacial do campo de Voltagem gerado por

mﬁltiplas fontes corticais € tridimensional
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EEG: potenciais e a sua origem cortical
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores funcionais

Amplitude




EccdlAdimenion e awow e -
TECNOLOGIA DA SAUDE N lpl_ e
DE LISBOA

i

EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores funcionais
Amplitude
* Fator importante contudo tem um limite maximo
fisiologico
* ex: ritmos de base normais — centenas de uv

pontas epiléticas - >1mv
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores funcionais

A .
Frequenc1a
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores funcionais

Sincronizacao
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EEG: potenciais e a sua origem cortical

o Propriedades da origem cortical:

® Fatores funcionais

Sincronizacao
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:
EEG: potenciais e a sua origem cortical
® Focos no EEG:

® Produzem campos de Voltagem com dois polos
(negativos e positivos) (EEG I e 1%as aulas de EEG II)

® Modelo do Dipolo




TECNOLOGIA DA SAUDE DE LISEOA
DE LISBOA

/ ESCOLA SUPERIOR DE m lpL INSTITUTO \

EEG: potenciais e a sua origem cortical
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EEG: potenciais e a sua origem cortical
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Modelo Dipolo - Interpretacao
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Modelo Dipolo - Interpretacao
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® Modelos Realisticos

o Amostragem espacial
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Registo do Modelo Dipolo

® Modelos Realisticos
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Modelo Dipolo
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Modelo Dipolo . regioes corticais especificas
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Modelo Dipolo . regioes corticais especificas
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Modelo Dipolo . regioes corticais especificas
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Modelo Dipolo . regioes corticais especificas

EEG traces, voltage topography, and
dipole models of typical temporal lobe
spike sources in 2D and 3D brain MRIs.
Note progressive change in the location
of the voltage field maxima over 40
milliseconds. The negative field
maximum moves from the inferior frontal
to the midtemporal region, while the
positive maximum moves from the
contralateral posterior to vertex region. A
moving dipole model over the period
shows source movement from the left
temporal tip to basal temporal cortex.

0 Notes
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Conclusao

Este modelo € uma extensao da analise dos campos de

voltagem do EEG
Novas apreciagoes:

® Localizagao dos maximos negativos e positivos (gradiente

entre eles)

® Evolugao ao longo do tempo

Localizagdes imprecisas do foco dos potencias negativos tém

sido observadas

Softwares cada vez mais acessiveis que calculam estas

variavies
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